
 َبي كطبيرزي َبي مكبويك مبضيه پصيَصٍ وطري

 (45-37) 1392ديم/ ضمبرٌ سًم/ پبييس ي زمستبن  جلذ
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 2يمحمذ لغً ي *1ب دلايرپًريوبد

 

 

 ذٌيچك

 

 

 

 :يذيكل يَب ياشٌ
 

ارجبع:

 

 

 

 

 

                                                            

 

 nadia.delavarpour@yahoo.comوًيسىذٌ مسئًل:  *

 

mailto:nadia.delavarpour@yahoo.com


 ...ػلًفٍ َبي  گير رطًبت بستٍ تًسؼٍ ي ارزيببي حسگر خبزوي اوذازٌ                                                                                                      38

 مقذمٍ

 

 ASABE

(W1)(W2)

(ASABE, 2010)

 

       
     

  
 × 100                 

 

   

     

   

   

 

 

(LM555)

(833 KHz)

                                                            
1- Resistance-method 

2- Capacitance-method 

3- Sonic-method 

4- Near-infrared radiation method 

5- Nuclear magnetic resonance method 

6- Microwave method 

7- Unstable multi vibrator 
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(LCD)

cm 16×14.5

3cm

(2 MHz)

IC 7661

 

RC

DC

 

.

                                                            
1- Acrylic container 

2- Square wave oscillator 

 

 

 َب مًاد ي ريش

 

     
 

 
                                    

CfA(  

dmk

  =8.854×     

d<<A

 

 طراحي ي سبخت حسگر خبزوي
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1mm

 
 صفحبت قرارگيري ي محفظٍ در َب وبيداوي وصب وحًٌ -1 ضكل

 خبزن

 

ASABE S3558.2

 

 سبخت مذار الكتريويكي

IC555

LM555

(

)

  
 

 
 

    

            
                           

Tf

RARB

CHay

LM555LM555

(RA  وRB)

(CHAY)

100 KHz

 
 LM555 پيًستٍ جريبن مذار -2 لضك

 

دها و  حسگردهاي هورد استفاده در ايي پژوهش  حسگر

است كه  SHT1xهاي حسگراز خاًواده  SHT10رطوبتي 

 صورت بهاستفاده شذ با يک سين در ارتباط با هذار بود و 

گيري  گرفت دهاي هحيط را اًذازه آزاد در هحيط قرار هي

دها و ًحوه قراري  حسگرتصويري از  3كرد. در شکل  هي

 آى در هحيط ًشاى داده شذه است. 
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Arduino 2560

IC555

LCD

Lab VIEW

Arduino 2560

IC555

LCD

0.5 s

 

 
 پصيَص هيا در استفبدٌ مًرد يدمب حسگر -3 ضكل

 

 آزمًن حسگر رطًبت 

100-130 kg m-3

 
 

 ج ي بحثيوتب

 

 

 
 C 25˚ يدمب در%10رطًبت  يبرا طگبٌيآزمب در IC555 مذار يخريج بر فبصلٍ اثر -4ضكل 
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  C 25˚ يدمب %در20رطًبت  يبرا طگبٌيآزمب در IC555 مذار يخريج بر فبصلٍ اثر -5ضكل 

 

 
 C 25˚ يدمب در% 30رطًبت  يبرا طگبٌيآزمب در IC555 مذار يخريج بر فبصلٍ اثر -6ضكل 

هاي  فاصلهت خازى در يرات ظرفيياثر جرم هخصوص بر تغ

ش يذه شذ با افساديشذ.  يهختلف صفحات خازى بررس

ش يساخته شذه افسا حسگر يساى خروجيجرم هخصوص ه

رات جرم هخصوص در ييهربوط به تغ يابذ. ًوودارهاي يه

خازى در  يي الکترودهايهختلف فاصله ب هاي فاصله

 آورده شذه است. 21و  23، 21 هاي شکل

LM555

(LM555 )
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 C25˚ يدمب در cm 10طگبٌ در فبصلٍ يآزمب در مذار يخريج بر رطًبت اثر -7ضكل 

 
 C25˚ يدمب در cm 20طگبٌ در فبصلٍ يآزمب در مذار يخريج بر رطًبت اثر -8ضكل 

 
 C25˚ يدمب در cm 30طگبٌ در فبصلٍ يآزمب در مذار يخريج بر رطًبت اثر -9ضكل 

 
 C25˚ يدمب در cm 40طگبٌ ددر فبصلٍ يآزمب در مذار يخريج بر رطًبت اثر -10ضكل 
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 C 25˚ يدمب در cm 50 در فبصلٍ طگبٌ يآزمب در مذار يخريج بر رطًبت اثر -11ضكل 

 
 C 25˚ يدمب % در10رطًبت  يبرا طگبٌيآزمب در مذار يخريج بر جرم مخصًظ اثر -12ضكل 

 
 C 25˚ يدمب % در20رطًبت  يبرا طگبٌيآزمب در مذار يخريج بر جرم مخصًظ اثر -13ضكل 

 
 C 25˚ يدمب % در30رطًبت  يبرا طگبٌيآزمب در مذار يخريج بر جرم مخصًظ اثر -14ضكل 
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